 Биполярные транзисторы средней мощности. Типовые области применения.
    
	Транзистор
	Назначение

	ГТ402
	для выходных каскадов УНЧ

	ГТ403
	для работы в схемах переключения, выходных каскадах УНЧ, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока

	ГТ404
	для выходных каскадов УНЧ

	ГТ405
	для выходных каскадов УНЧ

	КТ501
	для работы в УНЧ с нормированным коэффициентом шума, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

	КТ502
	для работы в УНЧ, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

	КТ503
	для работы в УНЧ, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

	2Т504
	переключательные транзисторы для высоковольтных стабилизаторах напряжения и преобразователей

	2Т505
	работа во вторичных источниках питания и других переключающих устройствах

	2Т506
	работа в ключевых схемах, импульсных модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения и в других схемах

	
2Т509
	работа в микрорежиме в высоковольтных стабилизаторах напряжения в качестве регулирующих элементов и другой аппаратуре

	КТ601
КТ601-М
	для применения в схемах радиовещательных и ТВ приемников

	КТ602
КТ602-М
	для схем усиления и генерирования сигналов

	КТ603
	для работы в импульсных, переключательных и усилительных высокочастотных схемах

	КТ604
	для применения в схемах операционных усилителей, видеоусилителей и генераторов разверток

	КТ605
	для работы в импульсных, переключательных и усилительных высокочастотных схемах

	КТ606
	для применения в схемах усилителей мощности, в том числе с амплитудной модуляцией, умножителях частоты и автогенераторах на частотах свыше 100 МГц при напряжении питания 28 В

	КТ607
	для работы в автогенераторах, усилителях, умножителях частоты

	КТ608
	для быстродействующих импульсных и высокочастотных схем

	ГТС609
	для переключательных схем

	КТ610
	для усиления напряжения и мощности СВЧ

	КТ611
	для усиления и генерирования сигналов в диапазоне высоких частот

	ГТ612
	для усиления и генерирования сигналов СВЧ

	КТС613
	для быстродействующих импульсных схем

	ГТ614
	для работы в генераторных схемах в схеме с общей базой


	КТ616
	для работы в переключающих схемах

	КТ617
	для работы в переключающих схемах

	КТ618
	для работы в переключающих схемах

	КТС622
	для переключательных схем

	КТ624
	для работы в импульсных схемах

	КТ625
	переключательные транзисторы

	КТ626
	для работы в усилителях и генераторах коротковолнового диапазона

	КТ629
	для работы в импульсных и переключающих схемах и в схемах усиления сигналов высокой частоты средней мощности

	КТ630
	для работы в усилительных и импульсных схемах

	КТС631
	для переключательных схем

	2Т632
	для применения в линейных широкополосных усилителях

	2Т633
	для работы в высокочастотных и импульсных схемах в схеме с общей базой

	2Т634-2
	для работы в генераторах и усилителях мощности в схеме с общей базой в диапазоне частот 1-5 ГГц

	КТ635
	для импульсных и высокочастотных схем

	2Т637-2
	для генераторов и усилителей мощности в схеме с общей базой

	2Т638
	работа в схемах усиления, генерирования и переключения высокочастотных сигналов

	КТ639
	для применения в усилителях низкой частоты, усилителях мощности, видеоусилителях, импульсных и переключающих устройствах

	КТ640
	для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот 1-7.2 ГГц

	2ТС641
	сдвоенный транзистор p-n-p и n-p-n

	2Т642-2
	для применения в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот 1-8.15 ГГц

	2Т643-2
	для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот 2-8 ГГц

	КТ644
	для применения в усилителях низкой частоты, усилителях мощности, видеоусилителях, импульсных и переключающих устройствах

	КТ645
	для применения в высокочастотных генераторах и усилителях, в быстродействующих импульсных устройствах

	КТ646
	для применения в усилителях высокой частоты, импульсных и переключающих устройствах

	2Т647-2
	для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот 1-10 ГГц при напряжении питания 15 В

	2Т648-2
	для применения в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот 1-12 ГГц в схеме с общей базой

	2Т649-2
	работа в режимах усиления мощности, генерации, ограничения мощности и преобразования частоты

	2Т652
	работа в переключающих и усилительных схемах

	2Т653
	работа в ключевых и линейных схемах, преобразовательных и других устройствах вторичных источников питания

	2Т657-2
	работа в схеме с общим эмиттером в линейных усилителях мощности с большим динамическим диапазоном на частотах до 2 ГГц

	2Т658-2
	работа в широкополосных импульсных и линейных усилителях и преобразователях

	КТ659
	для высокоскоростных переключающих устройств

	КТ660
	для импульсных схем и генераторов электрических колебаний

	КТ661
	для применения в быстродействующих ключевых устройствах электронных автоматических телефонных станций

	КТ662
	для применения в быстродействующих ключевых устройствах электронных автоматических телефонных станций

	2Т663
	для переключающих устройств

	2Т664-91
	для применения в усилителях и переключающих устройствах

	2Т665-91
	для применения в усилителях и переключающих устройствах

	КТ668
	для низкочастотных устройств с малым уровнем шума, для генераторов и переключающих устройств

	2Т671-2
	для применения в схеме с общей базой в диапазоне частот 2-8,5 ГГц в усилительных, генераторных и умножительных устройствах с повышенным уровнем выходной мощности при напряжении питания 13 В

	2Т672-2
	для импульсных схем

	2Т679-2
	работа в переключающих и усилительных схемах

	КТ680
	для применения в усилителях низкой частоты

	КТ681
	для применения в усилителях низкой частоты

	2Т682-2
	транзисторы с нормированным уровнем шума на частоте 3.6 ГГц для применения в СВЧ малошумящих усилителях

	КТ683
	работа в переключающих и усилительных схемах

	КТ684
	работа в переключающих и усилительных схемах бытовой видеотехники

	КТ685
	для применения в усилителях и переключающих устройствах

	КТ686
	для применения в предоконечных и оконечных каскадах радиочастотных схем, в усилительных схемах и для универсального применения

	2Т687-С2
	для работы в импульсных линейных усилителях и преобразователях

	2Т689-С
	для усилительных устройств

	2Т690-С
	для усилительных устройств

	2Т691-2
	транзисторы с нормированным уровнем шума на частоте 1 ГГц для применения в СВЧ малошумящих усилителях

	2Т693-С
	4 n-p-n транзистора для работы во вторичных источниках электропитания

	КТ6115
	транзистор для ключевых линейных схем

	КТ6116
	транзистор для схем повышенного напряжения питания
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